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{54) Kiemikova dozimetricka dioda
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Vynélez se tykd k¥emikové dozimetrické
diody, vhodné pro detekci rychlych neutro-
ndl.

Dosud vyrab&né kiemikové dozimetrické
diody vykazuji citlivost p¥ibliZzn& 150 mV/Gy.
ZvySeni jejich citlivosti naraZ?i na potiZe,
které vyplyvaji jak ze 3patné zvlddnuté tech-
nologie jejich vyroby, zvlast& pokud jde o
zachovani vysoké doby Zivota minoritnich
nosiélt proudu po vysokoteplotnich opera-
cich, tak i z neznalosti volby p¥itnych roz-
mért. Tyto diody maji zpravidla rozmér 1,8
mm x 1,8 mm a tloustku 1,2 mm.

Uvedené nedostatky odstrafiuje podle vy-
ndlezu kFemikovd dozimetrickd dioda, jejiZ
podstata spo€ivd v tom, Ze je tvofena kfe-
mikovou desti¢kou vodivosti typu N, popfi-
padé P, o tlouStce 1 v&t3i neZ 1,5 mm s &elni
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plochou (plocha prechodu) men3i neZ

Zékladni Géinek kiemikové dozimetrické
diody spoCivd ve zvySeni citlivosti aZ pat-
ndctkrat oproti dosavadnim dioddm. Dosa-
huje citlivosti vy38i neZ 1000 mV.Gy"L Je
vihodnéa zejména z hlediska mé&reni nizkych
fluenci rychlych neutronfl, to je umoZiiuje
daleko pFesnéjsi urdeni davek.

Tato dioda se zhotovuje tim zpisobem,
7e kiFemikové destitka vodivosti typu N, po-
pFipad¥ P se opracuje na tlouStku v&tSi neZ
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1,5 mm hlubokym leptdnim. Pak je podro-
bena difdznim procesiim, popiipadé implan-
taci tak, Ze se na jedné &€elni strang vytvori
P* a na druhé strand N* vrstva. Po difdzi,
popfipadé implantaci, se deska rozieZe na
jednotlivé diody. Tyto diody se podrobi dal-
$imu Zihéani pfi teplot§ 800 °C. Takto pFipra-
vené diody se opatfi chromniklovymi kon-
takty, napfiklad vakuovym napafenim. Dal-
81 zpracovéni diod se provadi b&¥nou tech-
nologii.

Kifemikovd dozimetrickd dioda podle vy-
nédlezu je déle bliZe popsdna na konkrétnim
prikladu.

Pf¥iklad

Kremikova destitka byla opracovana béz-
nymi technologickymi zplisoby na tloudtku
2,5 mm a opatiena prfechody N* a P* diftzi
nebo implantaci boru a fosforu.

Deska, opatfend pfechody, byla rozéleng-
na na jednotlivé systémy o velikosti 1,8 x
x 1,8 mm a Zfhadna po dobu del$i neZ 2 ho-
diny pri teploté 800 °C. Tento &as byl urden
technologii diftiize a implantace. Po Zihani
nésledovalo oZiveni povrchu leptdnim v ky-
seliné fluorovodikové a b&Zné napafeni
chromniklovych kontaktli, prani, pfipdjeni
vyvod{ a konetné pouzdieni.
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Takto vyrobené diody dosahuji citlivosti neutront, to je pracovistich s neutronovymi
vy38i neZ 2500 mV . Gy~l Diody s touto cit- - generétory, jadernymi reaktory, radionukli-
livosti mohou slouZit jako osobni dozimetry dovymi zdroji a jinych.

na pracovistich, kde se pouZivd rychlych

PREDMET VYNALEZU

Kremikovd dozimetrickd dioda, vyznacle- vét¥i ne¥ 1,5 mm s plochou pfechodu men-
né tim, Ze je tvofena kiemikovou destitkou § nes 12 .
vodivost! typu N, popiipad& P, o tloustce 1 nez ——.
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